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PASO 4.-
Repita el paso No.2.
PASO 5.-

Retire ahora el capacitor de acoplamiento de colector o cor-
to-circuitelo.

PASO 6.-

Repita el paso No.2.

PASO 7.-

Comente con sus compafieros los resultados obtenidos en los -
pasos 2,4, y 6 y genere las conclusiones por escrito (inclu-

yendo los c8lculos analiticos).

PASO 8.-

Adjunte las conclusiones generadas al reporte de la préactica. -

EXPERIMENTO No. 5

PASO 1.-

Implemente el siguiente circuito y revise todas las interco-
nexiones antes de energizarlo.

-S\VJ.cc.

AC128 (&ERMAWNI0)
(283305 (swudoy)
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PASO 2.-

Trace el diagrama de magnitud (dB) contra frecuencia de -
acuerdo al procedimiento No.l de esta préctica.

PASO 3.-

Trace el diagrama de desviacién de fase 6 contra frecuen-
cia de acuerdo al procedimiento descrito en la pricgtica -
NO.

PASO 4.-

Obtenga la frecuencia inferior de corte utilizando el pro
cedimiento No.2 de esta practica, asf como la ganancia a
frecuencias medias.

PASO 5.-

Solicite al instructor un capacitor infinito (extremada--
mente grande) y coléquelo en lugar del capacitor de aco--
plamento de emisor.

PASO 6.-

Repita el paso No.4.

PASO 70-

Comente con sus compafieros los resultados obtenidos en --
los pasos 3,4, y 6 y genere las conclusiones por esarito
(incluyendo los c&lculos analfticos).

PASO 8.-

Adjunte las conclusiones generadas al reporte de la préc-
tica. ;
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PRACTICA No. 3

REPORTE

RESUMEN Y RESULTADOS:
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CUESTIONARIO

1.- . Que efecto tiene Ce en la ganancia?

2.- } Que ocurre si cambia Ce en un circuito dado?

3,- } Como de define la frecuencia inferior de cortef

4.—‘z Ceneralmente como son los valores de Cci ¥y Cc2 con
respecto a Ce y por que razdn?

373U
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NOTA: Consulte este procedimiento en la pr&ctica No.3 i

DEPTO., DE ELECTRONICA PROCEDIMIENTO No.2 %
LABORATORIO DE ETECTRONICA ITI : %
PRACTICA No.- 4 Procedimiento para encontrar experimentalmente la frecuen-

cia inferior de corte de un amplificador. -

" RESPUESTA A LAS BAJAS FRECUENCIAS DE LOS AMPLIFICADORES

| NOTA: Consulte este procedimiento en la préactica No.3.
| CON TRANSISTORES DE EFECTO DE CAMPO (FETSY. "

OBJIETIVO): EXPERIMENTOS SUGERIDOS:

Comprobar y visualizar ¢l efecto de los capacitores de desa- Los circuitos presentados en los siguientes experimentos

coplo y de acoplamiento en la respuesta a las bajas frecuen- tienen que ser implementados, revisados y probados con an ‘
: clas de los amplificadores con transistores de efecto de cam ‘ terioridad a la fecha en que se realice la pré&ctica. ER
I po (FETS). I

EXPERIMENTO No.1 : q
% EQUIPO Y MATERIAL: i

PASO 1.- _ g
a) .~ Un generador de sefales Ha
b).- Un multfmetro/puntas de prueba Implemente el circuito siguiente, revise las interconexio
{ c).- Un OSCIIOSCOPiO i nes y energicelo. . _

d).- Una fuente de poder de D.C. regulada
e).=- Un circuito amplificador de una etapa con un transistor
de efecto de campo.

SUGERENCIA:

b De preferencia implemente el cireuito del experimento que su
’ instructor establezca para realizar la practica 6 algfin otro
que usted hubiese implementado y probado anteriormente.

PROCEDIMIENTOS GENERALES :

i Los procedimientos de medicién que utilizars en esta pricti-

| ca ser&n similares a los procedimientos usados en 1la précti-
i ca No.3.

i PROCEDIMIENTO No. 1

Procedimiento para la obtencién experincatal del grafico de
| la respuesta a las bajas frecuencias un amplificador.




|
Ir',
i

PASO 2.-

Aplique el procedimiento No.l descrito en la practica No.3

y obtenga el gr&fico de respuesta a las bajas frecuencias.

PASO 3.-

Aplique el procedimiento para medir experimentalmente la -
desviacién de fase 6, descrito en la practica No.l y grafi
gue en la misma hoja de papel semilogarftmico la caracter-

rfstica de

PASO 4.-

"g" contra " ".

Determine experimentalmente cual de los tres capacitores -

esta causando el polo a m&s alta frecuencia y comp&relo con

la frecuencia interior de corte del amplificador.

SUGERENCIA:

a)

b)

Analice experimentalmente el efecto de cada ca
pacitor por separado.

Para ver el efecto del capacitor de desacoplo
de surtidor, substituya los capacitores de aco
plamiento por dos capacitores que consideremos
infinitos que puede usted solicitar al instruc
tor. Ahora obtenga la frecuencia inferior de
corte de acuerdo al procedimiento No. 2 de la
préctica No.3.

Para encontrar la frecuencia del polo produci-
do por el capacitor de compuerta; primera, re-
tire el capacitor de surtidor 6 substitdyalo -
por uno infinito. Después substituya el capa-
citor de drenador también por uno infinito.

Ahora obtenga la frecuencia inferior del ampli
ficador Fy de acuerdo al procedimiento corres

pondiente.
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c) Para encontrar la frecuencia del polo causa
do por el capacitor de drenador, repita el—
inciso anterior substituyendo ahora el capa
citor de compuerta por el capacitor infini-

to y dejando el capacitor de drenador origi
nal.

PASO 5--

Realice por separado el procedimiento analftico del cir-

cuito para encontrar los polos de los tres capacitores y
compirelos.

Anexe el anflisis y los resultados experimentales al re-
porte de la pré&ctica.
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PRACTICA No. 5

" EL TRANSISTOR USADO COMO INTERRUPTOR "

OBJETIVO: 03~ ' Conocer y BHREITEE &1 Whpbrtamiento del transis-
y 29103 0S8 tor bipol® 20434 L2821 083" instantaneas de su
estado de corte a saturacién y videversa.
(g solsins hbeilysex esol y eialldn
EQUIPO Y MATERIAL JBDldoB1qg

a) Un generador de funciones

b) Un osciloscopio de doble canal

c) Una fuente de poder de D.C. regulada

d) Un transistor 2N3903 & equivalente, un capacitor de 470pf -
(6.3v o m&s), dos resistores de 1K (1/4 watts).

PROCEDIMIENTO

El procedimiento que describiremos a continuacifin no pretende -
el hacer mediciones de tiempo de retardo de propagacifn del tran
sistor, solo el visualizarlo y comprobar la diferencia entre el
tiempo de propagacidn de nivel bajo a nivel alto tpdiH y el tiem
po de propagacién de un nivel alto a un nivel bajo t pdHL.

PASO " ¥ .~

Ajuste el generador de funciones para que proporcione una forma -
de onda cuadrada, con una frecuencia de 60 KHZ (aproximadamente -
un ancho de pulso de 8.33 m seg.) y un nivel de salida de 4 volts
de pico a pico.
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PASO 2 .-

Implemente el circuito de prueba que se muestra en la figura 1
en una tableta para prototipos y energicelo.

Ty = 2N3903
=

2N3304

Figura No.1l: Circuito para visualizar los tiempos
de retardo de propagacidn del transis
tor bipolar.

PASO 3 .~

Interconecte el circuito de prueba con el equipo de medicién -
de acuerdo a la figura No.2 y ajuste el osciloscopio segln a -
las siguientes especificaciones:

Tiempo de barrido: 10 seg/div

Fuente de sincronia: Interna

Canal A : Amplitud = 2 volt/div
Entrada = D.C

Canal B : Amplitud = 5 bolt/div
Entrada = D.C

Verifique los ajustes de fino en las perillas de tiempo de ba-

rrido y amplitud se encuentren en posicidn calibrado.




